BPX 99

Monolithischer Silizium-NPN-Epitaxial-Foto-Darlingtontransistor Q_:__—___—__

Anwendungen: Direkte Ansteuerungen von Relais, Magnetventilen, Kleinmotoren etc.

Besondere Merkmale:

@ Hermetisches Gehduse

@ Fur die Bereiche der sichtbaren und der
nahen infraroten Strahlung geeignet

Abmessungen in mm

@ Zum Schalten von Stromen bis 500 mA

Vorlaufige technische Daten

GBhadsetemperatur
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Strahlungsempfindliche Flicho/ . 0314
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo
Emitter-Basis-Sperrspannung Uggo
Kollektorstrom Ic
Kollektorspitzenstrom
t
P I
-:r- = 0,05, tp <10ms CM
Gesamtverlustleistung
Tamb < 25°°C Piot
Tcase S 45°C | Piot
Umgebungstemperaturbereich Tamb
, A » ’
p Tcase

® Hohe Fotoempfindlichkeit
@ Basis herausgefihrt

Kollektor mit Gehause verbunden

Offnungswinkel a = 25°
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Wirmewiderstidnde Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung RihJA 300 K/W
Sperrschicht-Gehause Rihic 50 K/W
Optische und elektrische Kenngroen
Tamb‘—‘ 25°C
Kollektor-Dunkelstrom
UCE =20V,E=0 ,CEO.) 10 200 nA
Kollektor-Hellstrom '
Ucg=5V,.Ep =100 Ix") lea”) 3 30 mA
Absolute Empfindlichkeit
Ucg =5V, Ep =1001x') s 30 300 pA/Ix
Wellenldnge maximaler Empfindlichkeit A p 800 nm
Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50 %) 2 0,5 600...900 nm
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ig=1 mA U(BR)CEO‘) 32 '
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=01A, Ep = 1kix') Ucesat’) 0,75 1 v

*) AQL = 0,65% ') Normlichtart A (DIN 5033/IEC 306-1)
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Schaltzeiten | Min. Typ. Max.
Ug=5V,Ic=10mA, AR =100 Q, siehe MeBschaltung
Verzdégerungszeit l4 10 us
Anstiegszeit ) t 80 75
Einschaltzeit : fon ' 90 s
Speicherzeit ts 5 us
Abfallzeit 4 60 us
Ausschaltzeit v toft 65 us
STA ' +5v
o Lok 610 ma; durch Abstand
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